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Telefunken

Diode BYT51A

Datasheet

BYT b1.

Silizium-Mesa-Diode
Anwendungen: Gleichrichter

Besondere Merkmale:

@ Glaspassivierte Sperrschicht
@ Hermatisch dichtes Gehiuse

Abmessungen In mm
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Bastampelung: Klartext

Absolute Grenzdaten

Sperrspannung, Spitzensparrspannung

BYTS1 A
BYTS1EB
BYTS1D
BYTE1G
BYTE1J
BYTE1K
BEYTE1T M

StoldurchlaBstrom
b= 10 ms

Periodischer DurchlaBspitzenstrom

DurchlaBstrom, Mittelwert
=10 mm, TL-SG“C

Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperaturbereich
Maximale Wirmewiderstinde

Sperrschicht-Umgebung
f=10mm, T =konstant

Fig. 2, 4
Fig. 3

Fig. 1

auf Leiterplatte im Raster 25 mm Fig. 2

® Niedrige Sperrstrime
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Sinterglasgehause
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Gewicht max. 0.5 g
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BYT b51.
KenngréBen Min Typ.- Max
T= 25 °C, falls nicht anders angegebean
Durchla@spannung
=14 0,85 1.1 W
IF-1A.TI-I?5°C 1.0 W
Spemrstrom
=uy AN 1 e
UH-UHR“.TJ-WD“C 100 WA
Rickwiértserholzeit
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BYT 51.
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